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Obtencédo de Parametros de Paineis Fotovoltaicos
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Resumo:

A determinagdo dos parametros internos em uma célula fotovoltaica é de fundamental importancia para a
compreensdo da funcionalidade de um painel solar. Este trabalho propfe-se a determinar os paréametros internos
fotovoltaicos através do equacionamento das fungdes caracteristicas do modelo equivalente de uma célula
fotovoltaica. Realizando testes sob minima iluminagdo solar, 0 método fornece resultados para os principais
parémetros caracteristicos: resisténcia em série (Rs), resisténcia em paralelo (Rp) e corrente de saturacéo (1s).
Assim pode-se realizar uma modelagem completa do comportamento de um painel solar sem que sgjam feitos
ensaios completos do mesmo. A escolha de um modelo apropriado de circuito equivalente ocorre de modo que
os valores de tensdo e corrente de saida sgjam os mais proximos dos reais. Foi escolhido um modelo ja
conhecido na literatura, que possui uma fonte de corrente que representa a corrente fotovoltaica, um diodo que
tem funcéo de representar a propriedade intrinseca de um semicondutor, e duas resisténcias Rs e Rp que tém por
funcéo representar as resisténcias série e parasita da célula, respectivamente. Para validar o método proposto
procedeu-se de duas maneiras, a primeira: testes préticos para obtencdo de dados sob insolagdo minima e ensaio
completo do painel e a segunda: a comparacdo dos resultados experimentais com os resultados de simulagdo
computacional. A coleta de dados foi realizada utilizando um painel solar SIEMENS PRO 4JF e 0s ensaios
foram realizados usando baixos valores de corrente de carga. Com tais resultados é possivel redizar as
simulagdes mateméticas do comportamento dos painéis fotovoltéi cos, assim como sua curvade carga . A curva
desta simulac&o pode entdo ser comparada com a medida fisicamente no painel solar sob méxima iluminagéo.
Desta comparagdo resulta em duas curvas, uma de poténcia versus corrente e outra de tensdo versus corrente. A
méxima diferenca entre as curvas de simulagéo e de ensaio direto do painel estudado foi de 2,1%. Com base nos
resultados mencionados pode-se afirmar que 0 método aqui proposto € capaz de obter de maneira simples e com
ensai0s seguros e de facil execugdo os principais parametros el étricos de painéis solares.




